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OEM:Valvo

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Transistor BF259

Datasheet

BF 257

BF 258
BF 259

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN
flir Video-Endetufen in Schwarsweill- und Farb-

Fernsehempflingern,

flir NF-Endstufenm mit hober Speisespannung
und fiir Treiberstufen in Horizental-Ablenk-

achal tungen

Mechanische Datent

Gehliuse: Metall, JEDEC TO-39,
5C3 DIN 41 BT

Der Kollektor ist mit dem
Gehliuse leitend wverbunden.

MaBangaben in mm.
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Eurmiaten: B 25T B 330 Drgee
Kollekteor-8perrspannung Lln o = Wex. 160 280 Jon v
Kellekter-Emitter-Sperrspannung PCE o = =ax. 160 250 aon v
Kollektorstrom, Scheitelwert IC " - mAN. !l;l:l- mA
Gesamtverlustleistung Pt-t = mAX. 5 w
Sperrachichttemperatur 'J - mAX. 175 *c
Gleichstromverstirkung 5
bei Up = 10V, 1. = 30 mA B = 60 (= 28)
Transit-Fréquenz
bei Uc! = 10 V¥, Ic = 15 mA I'.l_ = *0 MHz
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OEM:Valvo Transistor BF259 Datasheet
BF 258 NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN
Absolute Gremzwerte: (glltig bis 8 _“] BF 257 BF 288 BFP 250
Kollektor-Sperrepannung bei 1! = 0z L'(.'H g = max. 160 250 Jon v
KEellektor-Emitter-Sperrspanmung
bei II.'! &1 ke UCI R maX. 160 250 300 ¥
bei l!B w 0 l'.-'ﬂ o = max. ‘llﬂ- 2Eﬂ 30-0"’4"
Emitter-Sperrspannung bei Il: = 01 l'.I'm g = max 5 v
EKEollektorstrom, Mittelwert: IE AV = mAX 100 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert: Il: M = max 200 mA
Gesamtverlustleistung: tht = BAX. ] W
Sperrachichttemperatar: lJ = BAX. 176 "¢
Lagerungstemperatur: Is = min. =65 e
8 = max 178 “c
Wiirmewiderstand:
gwischen Sperrschicht und GehNuseboden: !th G s 25 grd /W
gwischen Sperrschicht und GehBuse: l“ G 3 a0 grd /W
gwischen Sperrschicht und Umgebung: lth v 5 220 grd /W
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OEM:Valvo Transistor BF259 Datasheet

BF 257

NMICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN
e — - I;F::!!ii’
BF 259

Kennwerte: bei &J = 25%¢ BF 287 BF 288 BF_25%
Kollektor-Restatrom <

bei Upp = 100 V, I, = 0y Iepo ™ ! (=80) ) nA

bei tEB = 200 YV, IE = 0 lcn o " 1 (=B0) ) nA

bei U, = 250 V, I = 0: Is o - 1 {"“]', nA
Kollektor-Emitter-Restspannung -{

bei TE = 30 mA, IB = 6 mi: ”u! sat ™ 0,15 (= 1,0) ¥
Basisspannung . ¢

bei Up = 10 V, I, = 30 mA: Upg = 0,7 (= 1,2) v
Gleichstromverstirkung 5

bei UEE = 10 V, IC = 30 md: B - 60 (= 28)

Transit-Frequen:z
bei Up = 10V, 1. = 15 mA
mmd = 100 MH=z: f - (11 MHz
.| T
Kellektorkapazitiit
bei U__ = 30 V, l= = 0

und §f = 1 MHz: ’ Ec = 5,5 pF
Rlickwirkungskapazitht
bei UEB = 30 V¥, IE = 0
und § = 1 MHz: ‘EI2| = 3,58 pF
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